
 

一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム 
２０１９年度第１回研究会 

プ ロ グ ラ ム        
 
 
日 時： ２０１９年６月２６日（水）研究会 １３：３０－１６：４０ 
                  懇親会 １７：００－ 

 
 
場 所：   東京理科大学 森戸記念館 

（東京都新宿区神楽坂 4-2-2） 

  研究会： 第 1フォーラム、 懇親会： 第３会議室 

 https://www.tus.ac.jp/facility/morito/ 

 
 
テーマ：「ダイヤモンドのパワーデバイス応用：今後への期待」 

 
 
プログラム 

 
 

 13:30～14:40 (1) 最新パワーデバイス技術動向ならびに新材料パワーデバイスへの 
期待 

筑波大学 岩室 憲幸 氏 

 

 14:40～15:00  休  憩 

 

 15:00～15:50 (2)第一期 SIP プロジェクト･パワーデバイス領域の概要と 
ダイヤの課題 

産業技術総合研究所 竹内 大輔 氏 

 

 15:50～16:40 (3) パワーデバイス材料のウェハー評価法 －SiC・GaN を例に－ 

名古屋工業大学 加藤 正史 氏 

 

 

 17:00～ 懇親会   

 
 


